
План опису електронно-мікроскопічних знімків 
 

1. Форма виділення частинок (пластинчасті, довго призматичні, коротко 

призматичні, голчасті та ін.) Для глинистих мінералів. 

2. Розмір частинок – для глинистих мінералів. 

3. Характер взаємовідношення між частинками (зростання – закономірне, 

незакономірне, хаотичне, проростання і т.д.). Для глинистих мінералів. 

4. Скульптура поверхні (орнамент – краплеподібний, тичкуватий, 

скалковий, тонко-тичкуватий або тонкоскалковий, блоковий), западини 

(кількість; які – округлі, трикутні, чотирикутні, шестикутні – це 

можливі виходи дислокацій (дефектів). Для непрозорих мінералів. 

5. Чи є на поверхні досліджуваного мінералу ділянки більш або менш 

затемнені? Це може вказувати або про зростання з іншим мінералом 

або вказує на наявність структур розпаду твердих розчинів. Описати ці 

ділянки і характер їх виділення. Для непрозорих мінералів. 

 

 

Завдання на практичне заняття: вибрати (на вибір) два електронно- 

мікроскопічних знімки і описати їх за планом, наведеним вище. 



 
а) 

 

 
б) 

Приклад 1 

 

Препарати з рівномірним розподілом частинок однакової форми та близьких розмірів: 

а) гідромусковіт; 

б) галуазит 

 

 

 

 

 

 



Приклад 2 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Препарати із зразків мінералів, складених частинками різної форми та розмірів: 

а) каолініт; 

б) галуазит 

 

 

 

 

 

 



Приклад 3 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Препарати, виготовлені з мінеральних сумішей: 

а) галуазит; 

б) галуазит з каолінітом 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад 4 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Каолініт. Вугільні репліки з окремих частинок 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад 5 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Каолініт:  

а) зображення на просвіт; 

б) мікродифракційна картина від монокристалу 

 

 

 

 

 

 



Приклад 6 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Самовідтінені репліки зі сколів, відокремлення репліки хімічне: 

а) опал; 

б) кварц з каолінітом 

 

 

 

 

 

 



Приклад 7 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Самовідтінені вугільні репліки зі сколів, відокремлення репліки хімічне, рудовмісний 

кварц: 

а) з мікровключеннями піриту; 

б) з мікровключеннями, що декорують дефекти поверхні  

 

 

 

 

 



 

Приклад 8 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Целюлозно-вугільні репліки зі сколів: 

а) діопсид; 

б) піротин 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад 9 

 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Целюлозно-вугільні репліки зі сколів: 

а) галеніт (східчастий) і пірит (гладкий); 

б) кварц 

 

 

 

 

 



Приклад 10 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Целюлозно-вугільні репліки зі сколів: 

а) золото в кварці, скол протравлений (HCl + HNO3); 

б) золото в піриті 

 

 

 

 

 

 



Приклад 11 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Целюлозно-вугільні репліки зі сколів тонко-зонального агрегату приховано-кристалічного 

каситериту: 

а) світла зона; 

б) темно-коричнева зона 

 

 

 

 

 



Приклад 12 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Неоднорідність внутрішньої будови виділень самородного золота; целюлозно-вугільна 

репліка; скол; травлення HCl + HNO3 - 3 хвилини 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад 13 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Титаномагнетит. Вугільні репліки, відокремлення репліки механічне: 

а) свіжий скол; 

б) шліф, травлення HCl – 1 хвилина 

 

 

 

 

 



Приклад 14 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Уранова смолка. Коллодієва репліка, відтінена вугіллям, відокремлення репліки 

механічне, шліф, травлення FeCl3 – 5 хвилин: 

а) відмічена ділянка; 

б) деталь в середині ділянки. 

 

 

 

 

 



Приклад 15 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Уранова смолка з кварцом. Коллодієві репліки, відтінені вугіллям, відокремлення реплік 

 механічне, шліф, травлення FeCl3 – 5 хвилин: 

а, б – різні ділянки в середині квадрату  

 

 

 

 

 

 



Приклад 16 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Фігури іонного травлення каситериту, пов’язані з дефектами кристалів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад 17 

 

 
                                а)                                                  б) 

 

 
в) 

 

Галіт (а, б, в). Фігури випаровування на поверхні спайності. Попереднє нагрівання – 

розколювання на повітрі – нагрівання в вакуумі: Т=250º, 50 хвилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад 18 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Сильвін: 

а) фігури випаровування на поверхні спайності; 

б) крупний субіндивід на поверхні основного кристалу. 

Попереднє нагрівання – розколювання на повітрі – нагрівання у вакуумі: Т=200º, 20 

хвилин 

 

 

 

 



Приклад 19 

 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Каолініт: 

а) проста суспензія на просвіт; 

б) вугільна репліка з окремих частинок 

 

  

 

 

 


